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iR

rag | sw | PEF MO yamy (VOCBE inpen | nEsn| TnELRTRe g
P/N Package oF = Vds OTP internal OVP —iRE lout max (mA) w)
BP2863MJ | ASOP-7 05 22Q) 500V 140°C Y Y Y Y 120 12
AC/DC BP2863S) | ASOP-7 05 16Q 500V 140°C Y Y Y Y 160 16
R BP2863AJ | ASOP-7 0.5 12Q 500V 140°C Y Y Y Y 190 17
Non-isolated BP2863L | ASOP-7 0.5 28Q 500V 140°C Y - Y Y 100 9
0.5PF BP2863M | ASOP-7 0.5 22Q) 500V 140°C Y - Y Y 120 12
ERERFFANE |BP2863MC| ASOP-7 0.5 22Q) 500V 140°C Y - Y Y 100 9
EERTIRE BP2863S | ASOP-7 0.5 16Q 500V 140°C Y - Y Y 160 16
BP2863A | ASOP-7 0.5 12Q 500V 140°C Y - Y Y 190 17
BP2863MK | ASOP-7 0.5 22Q) 500V 120°C Y - Y Y 120 12
BP2863SK | ASOP-7 0.5 16Q 500V 120°C Y - Y Y 160 16
BP2863AK | ASOP-7 0.5 12Q 500V 120°C Y - Y Y 190 17
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R
PR HE | EREEge  MOSFET | gymmip | VCCHEE  izpesn|  KE
P/N Package HV-Vcc RDS-ON| Vds oTP A E Internal OVP |&R—_RE
BP2864B) ASOPS8 Y 11Q 500V 140°C Y Y Y
BP2864C) ASOPS8 Y 8.5Q 500V 140°C Y Y Y
BP2864D) ASOPS8 Y 5.8Q 500V 140°C Y Y Y
BP2861SJ SOP-7T Y 16.5Q 500V 140°C Y Y Y
BP2861AJL SOP-7T Y 140 500V 140°C Y Y Y
BP2861A) SOP-7T Y 12Q 500V 140°C Y Y Y
BP2861BJ SOP-7T Y 8.5Q 500V 140°C Y Y Y
BP2861BJL SOP-7T Y 100 500V 140°C Y Y Y
{EPIEFE = Buck BP2861C] SOP-7T Y 580 | 500v | 140°C Y Y Y
Non-isolated BP2861DJ) SOP-7T Y 4.8Q) 500V 140°C Y Y Y
0.5PF Buck BP2861MC SOP-7T Y 22Q 500V 140°C Y N Y
REBSE R _RE BP2861BS SOP-7T Y 8.5Q 500V 140°C Y Y Y
BP2861CS SOP-7T Y 5.8Q 500V 140°C Y Y Y
BP2861DS SOP-7T Y 4.8Q 500V 140°C Y Y Y
BP2861S SOP-7T Y 16.5Q 500V 140°C Y N Y
BP2861A SOP-7T Y 110 500V 140°C Y N Y
BP2861B SOP-7T Y 8.50 500V 140°C Y N Y
BP2861MK SOP-7T Y 220 500V 140°C Y Y Y
BP2861SK SOP-7T Y 16.5Q 500V 120°C Y N Y
BP2861AK SOP-7T Y 110 500V 120°C Y N Y
BP2861BK SOP-7T Y 8.50 500V 120°C Y N Y
BP2861CK SOP-7T Y 5.8Q 500V 120°C Y N Y
BP2861DK SOP-7T Y 4.8Q 500V 120°C Y N Y
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g
MOSFET VCC BH
FEamd #HE | IEEE EHEE RDS. BRI B FE&IRIP
+
P/N Package PF fiteg oo Vds OTP Internal OVP
BP2866A] SOP7 0.5 Y 11Q 500V 140°C Y Y
BP2866B] SOP7 0.5 Y 85Q | 500V 140°C Y Y
BP2866C] SOP7 0.5 Y 580 | 500V 140°C Y Y
{EPIEPE E Buck BP2866D]J SOP7 0.5 Y 480 | 500V 140°C Y Y
Non-isolated Buck BP2866F] SOP7 0.5 Y 3Q 500V 140°C Y Y
0.5PF BP2866G]J SOP7 0.5 Y 2Q 500V 140°C Y Y
BP2867CJ DIP7 0.5 Y 580 | 500V 140°C Y Y
BP2867D]J DIP7 0.5 Y 48Q | 500V 140°C Y Y
BP2867FE DIP7 0.5 Y 3Q 500V 140°C Y Y
BP2867F) DIP7 0.5 Y 3Q 500V 140°C Y Y
BP2867G]J DIP7 0.5 Y 20 500V 140°C Y Y
BP2862FS | BPSOP10 0.5 Y 3Q 500V 140°C Y Y
BP2862GS | BPSOP10 0.5 Y 2Q 500V 140°C Y Y
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SPIERELERSILE B2 SR
s o Birmi% . lout (mA)

RDS-ON \Vds Market T 72V Vout

BP2371AS | ASOP-7 Y 13Q 650V India Internal <15% Y Y Y <100

BP2371BS | ASOP-7 Y 920 650V India Internal <15% Y Y Y <150

BP2373BS | ASOP-7 Y 90 650V India Internal <15% Y Y Y <150

AC/DC BP2363AN | SOP-7T Y 13Q 650V India External <15% - Y - <100
| BP2363BN | SOP-7T Y 90 650V India External <15% - Y - <150
Non-isolated BP2366DN SOP7 Y 450 600V India External <15% - - - <220
0.9PF BP2366EN SOP7 Y 2.7Q 600V India External <15% - - - <240
BP2367DN DIP7 Y 450 600V India External <15% - - - <230

BP2367EN DIP7 Y 2.7Q 600V India External <15% - - - <260

BP2362BH SOP7 Y 90 500V Global External <15% - - - <150

BP2362CH SOP7 Y 50 500V Global External <15% - - - <180

BP2362EH SOP7 Y 30 500V Global External <15% - - - <240

BP2362GH SOP7 Y 1.9Q 500V Global External <15% - - - <270

BP2362JH SOP7 Y 1.90Q 600V Global External <15% - - - <270

BP?2329A) | SOT23-6 - External Global External <15% - - - -
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P/N Package FECOMP argel | oyp AR in=_0vVac-cbovac
/EA[]zC]Z/EDi PF RDS-ON \Vds Market 72V Vout
.mﬁ BP2373A ASOP-7 0.7 Y 110 500V Brazil - Y Y <120
Non-isolated :
0.7PF BP2373B ASOP-7 0.7 Y 80 500V Brazil - Y Y <150
BP2373CR | ASOP-7 0.7 Y 5.80Q 500V Brazil - Y Y <180
BP2366E] SOP7 0.7 Y 30 500V Brazil External - - <230
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Linear DOB

Single Segment

FEme | HE | BEHE A BERX o THRT Q&R R
P/N Package Power Line Compensation BIRRET] BV Uit Application
lout max regulation

BP5218E ESOP8 oW Y 80mA/80mA 700V/500V 150°C RMErPSM B BTN AME

BP5218F ESOP8 12W Y 250mA/80mA i 700V/500V 140°C RKMErPSM B BTN EAME
BP5151DK ESOPS 10W Y 80mA 650V 150°C BERAMIBINE
BP5151DH ESOP8 10W Y 80mA 650V 130°C BERAMIBINE
BP5133A] HSOP-7 W N 60mMA 500V 150°C ERERFEREMIER
BP5133DJ HSOP-7 10W N 80mA 500V 150°C R R REREMER
BP5133HC | HSOP-7 10W N 80mA 500V 150°C EZE,,,L#ﬁiﬁﬁfﬁ MHIER
BP5151D] ESOP8 10W Y 80mA 500V 150°C BREMER
BP5113JA SOT23-3 W N 10mA 500V 140°C B MIER
BP5116D] ESOPS 10W N 80mA 500V 140°C B MIER
BP5131HC ESOPS 10W N 80mA 500V 150°C B MIER
BP5131DC TO252 12W N 80mA 500V 150°C B MIER
BP5118GH ESOP8 15W Y 280mA 500V 135°C/150°C BERMIER
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FEEaP/N Line Thermal MOS BV b
Package : ) Application
Compensation regulation

- BP5212AH ESOP8 Y 150°C 500V/700V Bz

Mul t’iple BP5228DL ESOP8 Y 140°C 500V/500V MER %M
Linear DOB BP5356H ESOP8 Y RTHE IR E 700V/700V/700V = ExZ 14, THD<20%
BP5358H ESOP8 Y 140°C 700V/700V/700V = ERZM 1T RIE R

BP5336H ESOP8 Y 140°C 700V/700V/700V =ER%M

BP5136HC ESOP8 Y 150°C 500V o B 2% 1
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